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v 111 = BV 92 i 
Si-npn-Darlingtontransistor für elektronische Zündsysteme 

Maße in mm und Anschlußbelegung 
Masse ca. 22 g 
Kollektor am Gehäuse 

26 max 114 max 

10,9+0,25 BL 
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Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich '‘ 

Kollelätor-ßasis-$pannung UoBO 450 V 
5 
E 

Kollektor-Emitter-Spannung UoEOo 550 400 v 4YOV 
IB = 0 

Kollektorstrom 10 A 

154 Kollektorspitzenstrom 

Gesamtverlustleistung Ptot: 120 W 

'l)‘c$ 25° c 

perrschichttemperatur 175° 

etriebstemperat 



Kennwerte, bei£ä' = 25° min max 

Kollektor-Emitter-Reststrom IcH 1:0 mA 

Upg = -QV, Uog = 450 V 

Kollektor-Emitter-Sättigungs- 

8pAnKUNg VoEsat 187 
10= 7, Ip= 0,14 

Basis-Emitter-Sättigungs- 
spannung U. 
Ig = 7y Ip= 014 Saa Y 

Kollektor-Emitter-Durchbruchs=- 
spann! U 400 V %- 3’:%A (BR)CEO 
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Durchlaßspannung der Freilauf- 
diode Ur 3,0 
Iı > %A 

Bestellbezeichnung: Transistor SU 111 

Änderungen vorbehalten ! 

%ä elektronik 
export-import 

Volkseigener Außenhandelsbetrieb 
veb gleichrichterwerk der Deutschen Demokratischen Republik 

stahnsdorf DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 

i i il i Haus der Elektroindustrie im veb kombinat mikroelektronik Telefon: 2180 - Telex: 14721 

DDR - 1533 Stahnsdort, Rühlsdorler Weg 

Telex 015220 Teleton 6 80 V-14:6 20 464 MIG 70.2:82 


